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zagadnienia egzaminacyjne

1. Elementy teorii pasmowej ciat statych w zastosowaniu do pétprzewodnikoéw:

a.
b.
C.

d.
e.

f.

pasma energetyczne i ggstos¢ stanow,
masa efektywna,

przejscia proste i skosne pomigdzy pasmami i ich znaczenie dla procesow z
udziatem promieniowania elektromagnetycznego,

funkcja gestosci standw, quasi poziomy Fermiego,
warunek wzmocnienia promieniowania elektromagnetycznego,
efekty zwiazane z duza koncentracja nos$nikow.

2. Podstawy fizyczne dzialania lasera potprzewodnikowego:

a.
b.
c.

d.

c.

roéwnowaga prad — rekombinacja w ztaczu p-n lasera potprzewodnikowego,
réwnania kinetyczne lasera potprzewodnikowego,

heteroztacze anizotypowe i izotypowe — uklad pasm energetycznych w
ztaczach niespolaryzowanych i spolaryzowanych,

propagacja promieniowania w ptaskim falowodzie aktywnym — rzeczywisty i
wzmocnieniowy efekt falowodowy,
kwantowy efekt rozmiarowy i supersieci.

3. Wiasnosci laserow potprzewodnikowych:

a.
b.
c.

d.

laser potprzewodnikowy homozlaczowy,
laser potprzewodnikowy biheterozlaczowy,

falowod nieplanarny i roztozone sprzgzenie zwrotne w zastosowaniu do
laserow biheteroztaczowych (lasery DFB i DBR),

lasery potprzewodnikowe emitujace promieniowanie z niebieskiego zakresu
widma,

4. Detektory potprzewodnikowe promieniowania elektromagnetycznego:

a.

e Ao o

fotorezystor,

fotodioda i fotoogniwo,

fototanzystor,

transoptor,

fotodetektory z przeniesieniem tadunku (CCD),
szumy fotodetektorow.



